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Отчёт по лабораторной работе № 4
	Цель работы:

	Оборудование:

	 Краткое описание метода измерений. 

	 Расчётные формулы:

 
	Подробное разъяснение обозначений:


Средства измерений и их характеристики         
                          
  
Таблица 1
	Наименование прибора
	Предел допускаемой относительной 

погрешности (в % от измеренного значения) 

	Омметр
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=0,8 %

	Термометр
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=1,0 %


Результаты измерений







Таблица 2

	№
	t, ºC
	Т, К
	1/T, К–1
	Rпр, Ом
	Rпп, Ом
	lnRпп
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Подпись преподавателя:
Расчёты
1.1. Расчёт ТКС проводника

k1 = 
R0 = 
t = 
1.2. Оценка погрешности ТКС (E)
  = 
k1 = 
R0 = 
 = 
E = 
t = 
1.3. Окончательный результат: t =        ±       1/ºС, Е =      %; 



Сравнение с табл. значением  _______________

2.1. Расчёт ширины запрещённой зоны полупроводника

k2 = 
W = 
2.2. Оценка погрешностей ширины запрещённой зоны (E)
2.3. Окончательный результат: W =        ±        эВ,  Е =      %;

Сравнение с табл. значением  _______________
Примечание. К отчёту прилагаются два графика, построенные по данным табл. 2.
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